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产品简介 

 

YLN23-0118C1是一款高性能砷化镓低噪放 MMIC芯片 ，

工作频率为:1-18GHz。 

YLN23-0118C1 通带内噪声系数为 1.5dB，射频增益是

37dB ；广泛应用于雷达、电信通讯、仪器仪表等领域。 

该芯片采用 70nm 高浓度铟掺杂砷化镓 mHEMT工艺制造；

采用金线键合焊盘、背面金属化、氮化镓钝化层，芯片

可靠性满足航天级应用。 

 

 
 

 

关键技术指标 

 

◼ 工作频段：1GHz to 18 GHz 

◼ 射频增益: 37dB 

◼ 增益平坦度: ±0.6dB 

◼ 输出 P1dB=15dBm 

◼ 噪声系数：1.5dB 

◼ 供电方式：50mA @ +1.5V 

◼ 芯片尺寸：1.50mm x 1.00mm

 
 

 
 

 

 应用领域 
 

◼ 通讯 

◼ 卫星通讯 

 

 

YLN23-0118C1 芯片

 

 
 
 
 

 

 

 

YLN23-0118C1 芯片功能框图
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极限值 

Tamb = + 25℃ 

 

工作在上述极限值参数条件外，可能会对器件造成永久性伤害。 

 
 

热阻 

 

符号 参数 典型值 单位 

Rth（j-amb） 热阻 @从结温到室温（+25℃）环境 TBD ℃/W 

 
 

电参数 

Tamb=+25°C，IDtotal=48mA 

符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 

RF IN 输入频率 1  18 GHz 

VD1,D23 漏极电压  +1.5  V 

ID1,D23 漏极电流 40 55 65 mA 

Gain 射频增益  36  dB 

NF 噪声系数@1GHz/10GHz/18GHz 1.28 1.3 1.8 dB 

P1dB 1dB压缩点输出功率  TBD  dBm 

Psat 饱和输出功率  TBD  dBm 

S11 输入回波损耗  -12  dB 

S22 输出回波损耗  -10  dB 
 
 
 
 
 
 
 
 

       注意:本产品是高性能的射频器件，不当的操作会损害本产品。所有的操作必须符合标准的ESD 

保护标准。

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 

VD1,VD23 漏极电压  0 +2 V 

VG1,VG23 栅极电压 VG1输入一个射频信号 -1.5 0 V 

ID1,ID2,ID3 漏极电流   50 mA 

IGN 栅极电流 三级放大电路 -2 +2 mA 

PIN RF输入功率   +3 dBm 

Tamb 环境温度  -40 +85 ° C 

Tj 结温   +150 ° C 

Tstg 储存温度  -55 +150 ° C 
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典型曲线 

温度=+25℃ 

VD1=VD23= +1.5V and ID total = 48mA 

   

射频增益，输入/出回波损耗            

 

    

 

噪声系数 
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建议装配图 

 

YLN23-0118C1 建议装配方式 

 

裸芯片物理尺寸 

 
注：所有尺寸单位均为微米（μm）； 

    焊盘尺寸为 100×100μm2。 

 

YLN23-0118C1 芯片尺寸 
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PIN 脚定义 

 

 
 
 
 
 

采购信息 

编号 封装 版本 分类 
 

 

YLN23-0118C1 

 

 

裸芯片 

 

 

C1 

芯片尺寸 ： 

1.50mm x 1.00mm (由于切割，会有15 µm 公差) 

裸芯片厚度: 0.1 mm 
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